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Przedmiotem wynalazku jest uklad do automa-
tycznego wybierania napieé zasilajgcych w obwo-
dach pradu stalego w zaleznoSci od wartoSci re-
zystancji . odbiornika, oparty na technice tranzy-
storowej.

Znane z literatury uklady speilniajgce podobne
zadania wykonane sg w oparciu o przekaZniki
elektromagnetyczne i umozliwiajg jedynie przelg-
ezenie napieé zasilajagcych z napiecia Ui na na-
piecie Uz i odwrotnie Uz na U; przy zmianie re-
zystancji odbiornika z wartoSci Rz1 na Rz2 i Rg2
na Rz

Rmax < R < o0
0 < Rz < Rmax

Rezystancja charakterystyczna  Rmax nie moze
byé w takich ukladach dowolnie ustawiana.
W uktadach opartych .na przekaznikach elektro-
magnetycznych jako element detekcyjny stosuje
sie . réwniez przekaznik elektromagnetyczny. Taki
rodza} detektora cechuje wzglednie mala czulo$é,
brak latwej i szerokiej mozliwosci zmiany ‘progu
dzialania oraz inne wady wlasciwe dla wszystkich
tego rodzaju ukladéw.
~ Celem wynalazku jest skonstruowanie ukladu
pofredniczgcego miedzy #r6édiami napieé Ui i Uz
a odbiornikiem o rezystancji R, dla zapewnienia
samoczynnego wyboru jednego z napieé zasilajg-
cych w zalezno$ci od wartoSci rezystancji odbior-
nika. :

gdzie:
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Cel wynalazku osiggnieto stosujgc uklad detek-
cyjny, skladajacy sie z zestawu trzech rezystancji
detekcyjnych umieszezonych w obwodzie napiecia
zasilania o mniejszej wartoci, z tym jednak;- 2e
pierwsza z zestawu rezystancja detekcyjna jest
réwniez wlgczona w obwé6d napiecia zasilania
o wyzszej warto§ci napiecia. ‘Przelgczenia stanu
uktadu przy rezystancji odbiornika mniejszej ilub
réwnej maksymalnej rezystancji charakterystycz-
nej, dokonywuje tranzystorowy przerzutnik Schmit-
ta, sterowany sygnatem uzyskiwanym z pierwsze}
i drugiej rezystancji detekcyjnej. Natomiast prze-
tgczenie stanu ukladu przy rezystancji -odbiormikca
mniejszej lub réwnej- minimalnej rezystancji-cha-
rakterystycznej, dokonywuje tranzystorowy -prze-
rzutnik bistabilny, sterowany sygnalem ~otrzymy-
wanym z zestawu trzech rezystancji -detekcyjnych,
podzielonym na rezystancyjnym dzielniku, -Catko-
wity zakres mozliwych rezystancji odbiornika -za-
wierajgcy si¢ od 0 do oo podzielony jest na trzy
podzakresy przy pomocy dwoéch rezystamcji cha-
rakterystycznych minimalnej’ Rmin i maksymalhej
Rmax

podzakres I Bmax < Rz < oo
podzakres II.Rmin < Rzz < Rmax
podzakres III 0 < Rz; <.Rmin

Uklad wediug wynalazku --umozliwia nastawie-
mie rezystancji - charakterystycznych minimalnej
Rmin i maksymalnej Rmax na dowolne. wartoéci.
Zalgczenie odbiornika i zmiana rezystancji.odbior-
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nika z wartoSci lezacej w jednym podzakresie do
wartoSci lezagcej w innym podzakresie powoduje
zadzialanie ukladu polegajacego na samoczynnym
wyborze jednego z napieé zasilajgcych.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy-
kiadowym rozwigzaniu na rysunku na ktérym
przedstawiono schemat polagczeri ukladu, stanowiag-
cego element posredniczacy miedzy #r6diami zasi-
lajacymi o okreflonych napieciach Uj i Uz a od-
biornikiem o okreflonej rezystancji R,. Rozwigza-
nie wedlug wynalazku osigga sie przez umieszcze-
nie w obwodzie zasilajgcego napiecia Uz o niz-
szej wartofci, zestawu rezystancji detekecyjnych
Ri, R2 i R3. Pierwsza z zestawu rezystancja de-
tekcyjna Ri znajduje sie takie w obwodzie zasi-
lajgcego napiecia Uy o wyzszej wartoSci. Spadki
napiecia na rezystancjach pierwszej Ri wzglednie
pierwszej Ry i drugiej Rz wywolane przeptywem
pradu w obwodach napie¢ U; i Usg, sterujg po-
przez rezystancje regulowang R4 tranzystorowym
przerzutnikiem Schmitta Ti: i T2, kt6ry z kolei
steruje tranzystorowym przelacznikiem Ts.

W obwodzie kolektora tranzystora T3 znajduje.

sie cewka poSredniczacego przekaZnika elektroma-
gnetycznego P, ktérego styki p znajdujg sie
w obwodzie cewki stycznika S. Stycznik S zalg-
cza wzglednie odlgcza zasilajace napiecie Ui. Dio-
da D w chwili pojawienia sie napiecia U (zala-
czenie stycznika S) odcina obwéd zasilajacego na-
piecia Usa. Spadki napiecia na rezystancjach R
wzglednie R;, Rz i Rz wywolane odpowiednio pra-
dami plynacymi ze Zr6det mapieé Ui lub U2z po-
dzielone na rezystancyjnym dzielniku R, steruja
tranzystorowym przerzutnikiem bistabilnym Ts
i Te. Przerzutnik ten steruje tranzystorowym prze-
lacznikiem T4. Rezystancja kolektora tego prze-
tgcznika T4 jest jednoczeénie rezystancja kolekto-
ra tranzystora T2 przerzutnika Schmitta T; i Te.
Uklad pozwala na zastgpienie bistabilnego prze-
rzutnika T5 i Te¢ drugim przerzutnikiem Schmitta.
- Drzialanie ukladu wedlug wynalazku zostanie
przykladowo opisane dla zmiany rezystancji
obcigzenia od o do 0 w przypadku gdy w obwo-
dzie cewki stycznika S8 znajduje sie normalnie
otwarty styk p, poSredniczacego przekaZnika P.
Dla warto§ci rezystancji odbiornika R,1 zawartej
w granicach o© > Rz > Rmax, na wyj$ciu ukladu
wystepuje zasilajagce napiecie Usz. Dla rezystancji
odbiornika R; = Rmax, spadek napiecia wywolany
przeplywem pradu przez detekcyjne rezystancje R
i R2 powoduje przerzut przerzutnika Schmitta Ti
i T2, nasyca sie tranzystor T3 powodujac zadziata-
nie przekaZnika P i w efekcie zamkniecie stykéw
S stycznika S. Spadek napiecia na detekcyjnej re-
zystancji Ry wywolany przeplywem pradu pod
wplywem napiecia U; podtrzymuje przerzutnik
Schmitta Ty i Te w stanie ktérym odciety jest
tranzystor T2 Dla rezystancji odbiornika Rz za-
wartej w granicach Rmax > R.2 > Rmin, Da wWyj-
§ciu ukladu utrzymuje sie napiecie Ui. Przy rezy-
stancji odbiornika R; = Rmin spadek napiecia na
detekcyjnej rezystancji R;, powoduje przerzut
bistabilnego przerzutnika co daje nasycenie tran-
zystora T4 i w efekcie odiaczenie Zrédia napiecia
U; od odbiornika. Dla rezystancji odbiornika R:3
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zawartej w granicach Rmin > R,z > 0, na odbior-
niku utrzymuje sie napigcie Usz. Przy skokowej
zmianie rezystancji odbiornika od wartosci R, do
warto§ci R.s, zadzialanie przerzutnika bistabilne-
g0 uniemozliwi zalaczenie, przez uklad wykonaw-
czy, Zrédla napiecia Ui, Maksymalng warto$é cha-
rakterystyczng rezystancji odbiornika (Rmax) usta-
la sie przy pomocy regulowanej rezystancji Rg
umieszczonej w obwodzie: sterowania przerzutnika
Schmitta, natomiast minimalng warto§é charakte-
rystyczng rezystancji odbiornika (Rmin) ustala sie
za pomocy rezystancji detekcyjnej Rsg umieszczo-
nej w obwodzie zasilania napiecia Uz oraz przez
dobranie odpowiedniego stosunku podzialu na re-
zystancyjnym dzielniku Rs. ‘

Uklad wedtug wynalazku moze byé stosowany
jako element poSredniczacy miedzy Zrédlami za-
silania a odbiornikiem w technice elektrycznego
polowu ryb. Przy niezanurzonych elektrodach
(Rz<Rmax) wystepuje na nich napiecie bezpieczne
dla czlowieka (U2). Napiecie robocze (Ui) pojawia
sie samoczynnie z chwilg zanurzenia elektrod
(Bmin<R;<Rmax). Uklad nie dopuszcza do przelg-
czenia elektrod w obwéd napiecia roboczego (Ui)
w przypadku zwarcia ich w powietrzu (R; =0),
a takze przelgcza elektrody w obwéd napiecia bez-
piecznego (Uz) w przypadku przecigzenia i zwarcia
elektrod w wodzie (R;<<Rmin), co stanowi ochrone
Zrédta napiecia roboczego od uszkodzeh na skutek
przecigzen i zwaré.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad do automatycznego wybierania napieé
zasilajgcych w obwodach pradu stalego w zalez-
noSci od wartoéci rezystancji odbiornika, sktada-
jacy sie z tranzystorowych przerzutniké6w Schmit-
ta, i przerzutnika bistabilnego, przelacznik6w tran-
zystorowych, poSredniczacego przekaZnika elektro-
magnetycznego, diody, stycznika i zestawu rezy-
stancji, znamienny tym, Ze zawiera zestaw trzech
detekeyjnych rezystancji (R, Rz i Rg) umieszczo-
nych w obwodzie napiecia zasilajgcego (U2) o war-
toSci nizszej, z tym, ze pierwsza detekcyjna rezy-
stancja (R1) jest umieszczona réwniez w obwodzie
zasilajacego napiecia (U;) o wyzszej wartoSci, przy
czym tranzystorowy przerzutnik Schmitta (T1 i T2),
przetaczajacy stan ukladu przy rezystancji odbior-
nika (R;) mniejszej lub r6wnej maksymalnej rezy-
stancji charakterystycznej (Rmax), sterowany ' jest
sygnalem uzyskiwanym z pierwszej i drugiej de-
tekcyjnej rezystancji (R; i Rg), a tranzystorowy
przerzutnik bistabilny (Ts i Te) przelaczajacy stan
ukladu przy rezystancji odbiornika (R;) mniejszej
lub réwnej minimalnej rezystancji charaktery-
stycznej (Rmin), sterowany jest sygnatem - uzyski-
wanym z zestawu trzech detekcyjnych rezystancji
(R;, Rz i Rg), podzielonym na rezystancyjnym
dzielniku (Rg).

2. Uklad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
regulacyjna rezystancja (R4) jest umieszczona
w obwodzie sterowania tranzystorowego przerzut-
nika Schmitta (T1 i T2) i dobrana do ustalonej
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maksymalnej wartoéci charakterystycznej rezy-
stancji odbiornika (Rmax), a trzecia z zestawu, de-
tekcyjna rezystancja (Rg) jest umieszczona w obwo-
dzie zasilajacego napigcia (Uz) oraz stosunek po-
dzialu mna rezystancyjnym dzielniku (Rs) dobrany
jest w zaleznoéci od ustalonej minimalnej warto$eci
charakterystycznej rezystancji odbiornika (Rmin).
3. Uklad wedlug zastrz. 1 i 2 znamienny tym,

6

ze dioda (D) umieszczona miedzy obwodami zasila-
jacymi napieé (U; i Upz), odseparowuje obwo6d
o nizszej wartoSci napiecia (Uz) od obwodu o wyz-
szej wartoSci napiecia (Uy) z chwilg jego zalgcze-
nia. ,

4. Uklad wedlug zastrz. 1—3 znamienny tym, Ze
ma drugi tranzystorowy przerzutnik Schmitta, za-
miast przerzutnika bistabilnego.
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